
 
 

 

 

 

 

 

 

   
Université de Ghardaïa  

 

   
Faculté des Sciences et de la Technologie 

 

   
Département de Génie des Procédés 

 

   

Emploi du temps 1ʳᵉ année TC 
 

 

Jours Niveau  Salle 08h-09h30 Salle 09h30-11h Salle 11h-12h30 Salle 12h30-14h Salle 14h-15h30 Salle 15h30-17h 

 

S
a

m
e
d

i 

1
G P
 

    Crs Éthique et Déontologie                 

 1
G

C
 

      M Rezzag                 

 
      à distance                   

 

D
im

a
n

c
h

e 

1
G

P
 Crs Eléments de Mécanique TD1 Eléments de Mécanique TD1 Algèbre 1 Crs Analyse 1 TD1 Analyse 1     

 

A3 Mme CHenini 51ب  Mme Chenini  51ب  Mme Hamouche BU3 Mme Hamouche BU3 Mme Hamouche     

 

1
G

C
 Crs Eléments de Mécanique TD2 Analyse 1 TD2 Eléments de Mécanique Crs Analyse 1 TD2 Algèbre 1     

 

A3 Mme Chenini 51ب  N  51ب  Mme Chenini BU3 Mme Hamouche 51ب  N     

 

L
u

n
d

i 1
G

P
 Crs Algèbre 1  TD1 Analyse 1 TD1 Eléments de Mécanique Crs Proba-Stat         

 

BU3 Mme Hamouche  51ب  Mme Hamouche  51ب  Mme Chenini A3 Mme Ben tarfa         

 

1
G

C
 Crs Algèbre 1  TD2 Eléments de Mécanique  TD2 Proba-Stat Crs Proba-Stat         

 

BU3 Mme Hamouche  51ب  Mme Chenini  51ب  Mme Ben tarfa A3 Mme Ben tarfa         

 

M
a

r
d

i 1
G

P
 0   TP1 Structure ordinateurs  TD1 Proba-Stat Crs Les métiers         

 

0   INF5 M Hachmi 51ب  Mme Ben tarfa BU3 M Rezzag         

 1
G

C
 

        TP2 Structure ordinateurs Crs Les métiers TD2 Analyse 1     

 

        INF5 M Hachmi BU3 M Rezzag 51ب  N     

 

M
e
r
cr

e
d

i 1
G

P
 Crs Structure de la matière Crs Structure de la matière TD1 Structure de la matière             

 

BU3 Mlle Maatallah  BU3 Mlle Maatallah  51ب  M Babaarbi             

 1
G

C
 Crs Structure de la matière Crs Structure de la matière     TD2 

Structure de la 

matière 
        

 

BU3 Mlle Maatallah  BU3 Mlle Maatallah      51ب  M Babaarbi         

 

je
u

d
i 1

G
P

 TP1 Structure ordinateurs TD1 Phys1  / Chim                 

 

INF5 M Hachmi Ph/Ch N / Mlle Belmokhtar                 

 1
G

C
 TP2 Phys1  / Chim TP2 Structure ordinateurs                 

 

Ph/Ch N / Mlle Belmokhtar INF5 M Hachmi                 



 
 

 

Université de Ghardaïa  
    

Faculté des Sciences et de la Technologie 
    

Département de Génie des Procédés 
    

Emploi du temps 2ᵉ année Ingénieur GP     

 
Jours Niveau  Salle 08h-09h30 Salle 09h30-11h Salle 11h-12h30 Salle 12h30-14h Salle 14h-15h30 Salle 15h30-17h 

 

S
a

m
e
d

i 

2 ING 

                    TP  Ondes et Vib 

 
                    Ph 2 M BOUFARH 

 

D
im

a
n

c
h

e 

2 ING 
    TP Chimie des solutions   TD Math app  TD Math app          

 
     GP1 N   M Belhadjissa BU3 M Belhadjissa         

 

L
u

n
d

i 

2 ING 
Crs  MDF TD MDF Crs  Ondes et Vib             

 
51ب  M SELMAN 51ب  M SELMAN A4 M Chrif             

 

M
a

r
d

i 

2 ING 

Crs Math app      TP MDF  Crs Informatique 3   Informatique 3     

 
  M Belhadjissa      Hyd 3 N INF4 M Boulemeiz   M Boulemeiz     

 

M
e
r
cr

e
d

i 

2 ING 
TD Chimie des solutions   Crs HSE Crs  Chimie des solutions   TD Ondes et Vib         

 
51ب  M Aouf  51ب  M Fakhar 51ب   M Aouf 51ب  M BOUFARH         

 

J
e
u

d
i 

2 ING 

TD Anglais-tech  Crs  Chimie organique   TD Chimie organique   TP Chimie organique           

 
51ب  Mlle Maatallah   51ب  Hallali 51ب  Hallali GP1 Hallali         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  
Université de Ghardaïa  

  

  
Faculté des Sciences et de la Technologie 

  

  
Département de Génie des Procédés 

  

Emploi du temps de la 2ᵉ année – Génie des Procédés et Industrie Pétrochimique 

               

 
Jours Niveau  Salle 08h-09h30 Salle 09h30-11h Salle 11h-12h30 Salle 12h30-14h Salle 14h-15h30 Salle 15h30-17h 

 
                    TP  Ondes et Vib     

 
                    Ph 2 M BOUFARH     

 

S
a

m
e
d

i                       TP  Ondes et Vib 

 
                      Ph 2 M BOUFARH 

 

D
im

a
n

c
h

e 2GP 
Crs Math 3 TD MDF TP Dessin tech TD Ondes et Vib         

 
A4 M Belhadjissa 51ب  M Gabani BU4 M Arazak Fenniche  51ب  M BOUFARH         

 2PI 
Crs Math 3 TP Dessin tech TD MDF             

 
A4 M Belhadjissa BU4 M Arazak Fenniche  51ب  M Gabani             

 

L
u

n
d

i 

2GP 
Crs MDF      Crs Ondes et Vib     TD1 Chimie Min     

 
A1 M Mechri     A4 M Chrif     51ب  M Agoun     

 2PI 
Crs MDF     Crs Ondes et Vib TD2 Chimie Min          

 
A1 M Mechri     A4 M Chrif 51ب  M Agoun         

 

M
a

r
d

i 

2GP 
Crs Normes Crs Math 3 Crs Proba-stat TD Math 3 TP Informatique 3     

 
A3 M Rezzag A4 M Belhadjissa A4 Mme Ameieur 51ب  M Belhadjissa INF5 M Benseddik       

 2PI 
  Crs Normes Crs Math 3 Crs Proba-stat TP Informatique 3    TD Math 3     

 
A3 M Rezzag A4 M Belhadjissa A4 Mme Ameieur INF5 M Benseddik 51ب  M Belhadjissa             

 

M
e
r
cr

e
d

i 2GP 
    Crs HSE Crs Chimie Min              

 
51ب      M Fakhar 51ب  Mme Bouameur             

 2PI 
    Crs HSE Crs Chimie Min TD  Ondes et Vib         

 
51ب      M Fakhar 51ب  Mme Bouameur 51ب  M BOUFARH         

  

J
e
u

d
i 

2LGP 
       Crs Anglais-tech      TD1 Proba-stat               

          A3   Mlle Maatallah       51ب  M Zahaf                 

  
2PI 

    Crs Anglais-tech  TD2  Proba-stat             

      A3 Mlle Maatallah  51ب  M Zahaf             

 

 

 

 



 
 

 

               

   
Université de Ghardaïa  

 

   
Faculté des Sciences et de la Technologie 

 

   
Département de Génie des Procédés 

 

   Emploi du temps de la 3ᵉ année – Génie des Procédés et Industrie Pétrochimique    

               

 
Jours Niveau  Salle 08h-09h30 Salle 09h30-11h Salle 11h-12h30 Salle 12h30-14h Salle 14h-15h30 

Sall

e 
15h30-17h 

 

S
a

m
e
d

i 

3GP 

    Crs   Pollution                 

 
        Mme Moulai                 

 
       à distance                              

 
  

                        

 
                        

 
                        

 

D
im

a
n

c
h

e 

3GP 
Crs Transfert chaleur TD Transfert chaleur     Crs Electrochimie TD Electrochimie     

 
51ب  Mlle Trabelssi 51ب  Mlle Trabelssi     51ب  M Agoun 51ب  M Agoun     

 
3PI 

            Crs Electrochimie TD Opération Uni     

 
51ب              M Agoun 51ب  A. Oulad Sliman     

 

L
u

n
d

i 3GP 
Crs Pro agroalimentaires TP  Tech d’analyse Crs  Tech d’analyse     Crs Instru -capteurs     

 
51ب  M Agoun GP1 Mme Moulai 51ب  Mme Moulai     51ب  N     

 3PI 
    TD Ph. de transfert Crs Tec. Trt d'Eau  Crs Opération Uni Crs Instru- capteurs     

 
51ب      Mme Ben tarfa  51ب  Mme Bouameur 51ب  M Mansouri 51ب  N     

 

M
a

r
d

i 

3GP 
    TD Transfert de Matière TP   Chimie Physique             

 
51ب      Mme Khazen GP2 M  F Fenniche             

 3PI 
Crs Ph. de transfert TP Opération Uni         Crs Energie fossile et pollution     

 
51ب  Mme Ben tarfa  GP1  N         A3 N     

 

M
e
r
cr

e
d

i 3GP 
Crs Transfert Q Mvmt Crs  Cinétique Crs Pro pharmaceutiques             

 
51ب  M Fakhar 51ب  Mme Hellali BU3 Mlle  Maatallah             

 3PI 
Crs   Crs Economie et Management Crs CAO et usine virtuelle TP CAO et usine virtuelle TD Ph. Surf. Catal     

 
51ب 51ب     N INF5 M Fakhar INF5 M Fakhar  51ب  M Touaiti     

 

J
e
u

d
i 

3GP 
Crs Bilans macroscopiques TD Bilans macroscopiques Crs Transfert de Matière             

 
51ب   Mlle Raache  51ب  Mlle Raache 51ب  Mme Khazen                 

 3PI 
TD   Pétrochimie 1  Crs Pétrochimie 1      Crs Ph. Surf. Catal TP   Chimie Physique     

 
51ب  M Babaarbi 51ب  M Babaarbi      51ب  M Touaiti GP2 M   Touaiti         

 

 

 



 
 

 

               

  
Université de Ghardaïa  

  

  
Faculté des Sciences et de la Technologie 

  

  
Département de Génie des Procédés 

  

Emploi du temps de la 1ʳᵉ année Master – Génie Chimique (GCh) et Génie des Procédés des Matériaux (GPM) 

               

 
Jours Salle 08h-09h30 Salle 09h30-11h Salle 11h-12h30 Salle 12h30-14h Salle 14h-15h30 Salle 15h30-17h 

 

S
a

m
e
d

i   

                            
 

                        
 

  

                        
 

                        
 

D
im

a
n

c
h

e 1
G

C
h

 

TP Simulateur en GP Crs   Milieux poreux Crs Simulateur en GP Crs 
Echangeurs de 

chaleur 
TD Echangeurs de chaleur     

 

INF5 M Fakhar A3 Mme Leghouitar INF5 M Fakhar 51ب  Mlle Trabelssi 51ب  Mlle Trabelssi     
 

1
G

P
M

 

Crs   Méthodes electro TP Méthodes electro TD  ChimPhy-silicat     Crs Instrumentation TP Instrumentation 
 

51ب  M  F Fenniche GP4 M  F Fenniche 51ب   M Agoun     51ب  N GP2 N 
 

L
u

n
d

i 1
G

C
h

 Crs Thermodynamique appliquée      TP Echang /Opé Uni Crs 
Programation 

paython 
TD Opération Uni     

 

51ب   Mme Moulai     GP1/GP2 Mell Trablsi /M Mansouri BU3 N  51ب  M Mansouri     
 

1
G

P
M

 Crs Thermodynamique technique Crs  ChimPhy-silicat Crs Programation paython Crs  Cristallographie         
 

51ب   Mme Moulai BU3 M Agoun  BU3 N 51ب  Mme Bouameur         
 

M
a

r
d

i 1
G

C
h

 TD   Thermodynamique appliquée Crs Opération Uni Crs Opération Uni             
 

51ب  Mme Moulai 51ب  M Mansouri 51ب  M Mansouri             
 

1
G

P
M

 

TD   Thermodynamique technique Crs 
Caractérisation des 

matériaux 
TP 

Caractérisation des 

matériaux  
            

 

51ب    Mme Moulai 6ت  Mlle Bellaouer GP1 Mlle Bellaouer             
 

M
e
r
cr

e
d

i 

1
G

C
h

 

TD Milieux poreux      Crs Méthodes d’analyse             
 

  Mme Leghouitar     51ب  Mme Hellali             
 

1
G

P
M

 

Crs Classe et structure TD Classe et structure     TD Cristallographie         
 

51ب  M Touaiti 51ب  M Touaiti     51ب  Mme Bouameur         
 

J
e
u

d
i 1
G

C
h

 

        TP Programation paython TP Milieux poreux         
 

        INF5 N GP2 Mme Khazen         
 

1
G

P
M

 

        Crs  Nanotech et nanomatériaux TP 
Programation 

paython 
        

 

        GP2 Mlle Maatallah  INF5 N         
 

 

 



 
 

 

               

  
Université de Ghardaia  

    

  
Faculté des sciences et de la technologie  

    

  
Département Génie des procédes  

    

 

Emploi du temps de la 2ᵉ année Master – Génie Chimique (GCh) et Génie des Procédés des Matériaux (GPM) 

               

 

Jours Niveau  Salle 08h-09h30 Salle 09h30-11h Salle 11h-12h30 Salle 12h30-14h Salle 14h-15h30 Salle 15h30-17h 

 

S
a

m
e
d

i 2M-

GCh 

    Crs Recherche doc                   

 
      M Mansouri                 

 

2M-

GPM 
      à distance                 

 

D
im

a
n

c
h

e 

2M-

GCh 

Crs Plan d'experience TP Plan d'experience         Crs Régulation et commande     

 

A1 M Bencheikh   M Bencheikh         A3 N     

 

2M-

GPM 

    Crs   
Milieux poreux et 

dispersés 
Crs Cycle de v. b. éconmq             

 

    A3 Mme Leghouitar  GP2 Mme Leghouitar              

 

L
u

n
d

i 

2M-

GCh 

Crs 
Risques 

Industriels 
    Crs Méthodes d’optimisation     TD 

Méthodes 

d’optimisation 
    

 

51ب  M Bencheikh     A3 N     51ب  N     

 

2M-

GPM 

Crs 
Risques 

Industriels 
Crs Tec. Céramiq. liants TD Tec. Céramiq. liants     Crs Mod. Opt des procédés     

 

51ب  M Bencheikh GP2 N GP2 N     GP2 N     

 

M
a

r
d

i 

2M-

GCh 

Crs 
Réacteur 

polyphases 
Crs  Fond-modélist-GP  TD Réacteur polyphases  TD Fond-modélist-GP          

 

51ب  Mme Khazen 51ب  Mme Ben tarfa    Mme Khazen 51ب  Mme Ben tarfa          

 
2M-

GPM 

    TP App. Mtrx Ds dépoll. Crs Tec. des verres  TD Tec. des verres          

 

    GP2 Mme Moulai GP2 N 51ب  N         

 

M
e
r
cr

e
d

i 

2M-

GCh 

    Crs Energ-Renv  Crs Raffinage  TD  Raffinage  TD  Régulation et commande     

 

51ب      Mlle Raache A3  M Touaiti 51ب   M Touaiti 51ب  N     

 
2M-

GPM 

TD 
Milieux poreux et 

dispersés 
Crs 

Valorisat.Recy des 

Mat 
Crs App Matx catalyt              

 

51ب  Mme Leghouitar  GP2 Mme Leghouitar  GP2 N              

 

J
e
u

d
i 

2M-

GCh 

    TP  Raffinage  Crs Intensification              

 

     GP1 Mme Khazen  51ب  Mlle Raache               

 

2M-

GPM 

Crs 
Mat. Polym 

composites 
Crs 

Mat. Polym 

composites 
TD Mat. Polym composites TP 

Mod. Opt des 

procédés 
          

 

51ب  M Touaiti 51ب  M Touaiti GP1 M Touaiti GP1 N            

 


